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Motivacién y objetivo

Los procesos Inter Coulombic Decay (ICD) e Inter Coulombic Electronic Capture (ICEC) son mecanismos inelasticos mediados por correlacion electrénica en sistemas moleculares
acoplados. Ambos han sido caracterizados en modelos de puntos cuanticos apareados (PQDs) usando aproximaciones de masa efectiva [1,2], mostrando ser competitivos frente a otros
procesos cuando la separacion entre los QDs es 6ptima. Este trabajo estudia la dindmica cuantica de electrones interactuantes en un par de PQDs, fabricados en una heteroestructura
vertical de CdTe/CdZnTe. El modelo utilizado considera una sola banda [3] y masas efectivas diferentes segtin el material. En particular, se estudia el proceso ICD inducido por un laser,
explorando el rol de los estados resonantes de un electrén en la densidad de estados del sistema. Esta densidad de estados, y en consecuencia la eficiencia de los procesos, depende del
espesor de la capa intermedia del semiconductor. Similar al enfoque utilizado para ICEC [4], se cuantifica el entrelazamiento electrénico mediante la entropia de von Neumann evaluando
su correlaciéon con la dindmica. La dindmica se simula resolviendo la ecuacién de Schrédinger dependiente del tiempo (TDSE) mediante el principio variacional de Dirac-Frenkel,
implementado con el método de Representaciéon de Variables Discretas (DVR) en el paquete MCTDH-Heidelberg [5]. Los resultados aportan insights fundamentales para el disefio de
dispositivos semiconductores nanoscopicos basados en acoplamiento electronico Coulombiano.
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